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1. Zapojení se společným emitorem a kolektorem
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Na levé desce najdeme nejčastější zapojení tranzistorového zesilovače. Dobře vyvedené měřící body umožní ověřit i měřit.
Pravý obrázek zachycuje zapojení, kterému se také říká emitorový sledovač. Výstupní signál je odebírán ze zátěže, která se nachází v emitoru tohoto tranzistoru. Můžeme ověřit, že je zesilován proud a výkon.
2. Zapojení se společnou bází
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Vzhledem k tomu, že tranzistor má tři vývody, je to třetí „do party“, tedy poslední možnost základního zapojení jednotranzistorového zesilovače. Zesiluje napětí a výkon.
3. Zapojení s unipolárním tranzistorem
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Studenti mohou vyzkoušet a proměřit zapojení s FETem. Předpokládá se, že součástku nebudou vystavovat účinkům elektrostatického pole, případně vytahovat součástku z patice.

